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(57) Abstract

According to the invention a storage cell comprises a storage element whose electric resistance represents an information unit and can
be influenced by a magnetic field as well as a transistor which when the information is read out allows for the corresponding storage cell to
be selected from among the storage cells. To write the information unit the invention provides for a write line (SLa) and a bit line (Ba) which
intersect in the area of the storage element and are able to generate the magnetic field. The storage element and the transistor can be
connected in series. The storage cell can be mounted between the bit line (Ba) and a shared voltage supply connection for the storage cells.
The storage cell can be mounted between the bit line (Ba) and the write line (SLa) and the write line (SLa) can coincide with a gate line
(GLa) which controls the transistor. The transistor can be configured in a planar or vertical manner. The storage element and the transistor
can be positioned next to or on top of each other.




(57) Zusammenfassung

Eine Speicherzelle umfaBt cin Speicherelement, dessen elektrischer Widerstand eine Information darstellt und von einem Magnetfeld
beeinfluBbar ist, und einen Transistor, wobei der Transistor beim Auslesen der Information die Auswahl der zugehdrigen Speicherzelle unter
den Speicherzellen gestattet. Zum Schreiben der Information sind eine Schreibleitung (SLa) und eine Bitleitung (Ba) vorgesehen, die sich im
Bereich des Speicherelements kreuzen und das Magnetfeld erzeugen konnen. Das Speicherelement und der Transistor kénnen in Reihe
geschaltet sein. Die Speicherzelle kann zwischen der Bitleitung (Ba) und einem fiir die Speicherzellen gemeinsamen Spannungsanschlufl
geschaltet sein. Die Speicherzelle kann zwischen der Bitleitung (Ba) und der Schreibleitung (SLa) geschaltet sein. Die Schreibleitung (SLa)
kann mit einer Gate-Leitung (GLa), die den Transistor ansteuert, zusammenfallen. Der Transistor kann planar oder vertikal ausgebildet sein.
Das Speicherelement und der Transistor kénnen nebeneinander oder tibereinander angeordnet sein.
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